






































专利名称(译) 液晶显示器及其制造方法
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OH SEOK MIN
JEONG于GWANG
CHIN KEE HONG
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金相GAB
YOON KAP SOO
郑斗熙
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OH MIN-SEOK
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CHIN洪记
崔SHIN-II
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YOON KAP-SOO
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OH MIN-SEOK
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郑斗熙

[标]发明人 CHOI SEUNG HA
OH MIN SEOK
JEONG YU GWANG
CHIN HONG KEE
CHOI SHIN II
KIM SANG GAB
YOON KAP SOO
JUNG DOO HEE

发明人 CHOI, SEUNG-HA
OH, MIN-SEOK
JEONG, YU-GWANG
CHIN, HONG-KEE
CHOI, SHIN-II
KIM, SANG-GAB
YOON, KAP-SOO
JUNG, DOO-HEE
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摘要(译)

一个或多个实施例提供了一种包括具有改进性能的薄膜晶体管（TFT）
的液晶显示器（LCD）以及制造该LCD的方法。在一个实施例中，LCD
包括形成在绝缘基板上的栅电极;形成在栅电极上的有源层;有机层，形成
在有源层上，并包括暴露源区的第一孔和暴露漏区的第二孔;填充第一孔
的源电极;以及填充第二孔的漏电极。
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